https://doi.org/10.3176/phys.math.1976.3.01


https://doi.org/10.3176/phys.math.1976.3.01






















	b1264310-1976-3
	Picture section
	Untitled

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР

	Contribution
	ОБ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДА ГАЛЕРКИНА ДЛЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ
	ОБОСНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ВТОРОГО ПОСТУЛАТА ЭЙНШТЕЙНА
	На всех рисунках последовательные расположения стержней идут сверху вниз и нумерация стержней идет тоже сверху вниз. Скорости обозначены стрелками: одинарной О 32, ДВОЙНОЙ Ül3, тройной Не-

	A NEW METHOD FOR CALCULATING WAVE GENERATION AND PROPAGATION IN A CURVED SPACE-TIME
	The map of past light cones I~{x0) and I~{x') with one space dimension suppressed. Projections of intersections of I~{x0) and coordinate surfaces t= t& t= t' onto R 3, i. e., onto the coordinate surface t— tu
	МЕТОД ОТСЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ УСЛОВИЯМИ
	Untitled


	ГРУППОВЫЕ АСПЕКТЫ УРАВНЕНИЯ БЛОКА
	ЭХО-СИГНАЛ КОНЕЧНОГО ИМПУЛЬСА ОТ ЗАПОЛНЕННОЙ жидкостью ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
	Рис. 1.
	Рис. 2.

	ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ НА СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЗКОЩЕЛЬНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
	Рис. 1. Зависимость температурьг Кюри от концентрации акцепторов (А = 0,1; б = 0,005 эв) при различных значениях г : 1,02 (У); 1,06—(2); U – {3).
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость сдвига точки Кюри от характеристического параметра теории t (А = 0,05; б = 0,04 эв) при различных концентрациях доноров: 0,1 (У); 0,2 (2); 0,3 (3); 0,4 {4). Рис. 2. Зависимость температуры Кюри от расстояния примесного уровня до потолка валентной зоны при концентрации доноров с = 0,2; Д = 0,05 эв, т = 1,1.
	Рис. 4. Зависимость низкосимметричного искажения решетки от температуры (т= 1,1, А = 0,05, 6 = 0,045 эв). Кривые 1 – беспримесный кристалл; 2 с = 0,01; 3 с = 0,1.
	Рис. 5. Зависимость частоты мягкой моды от температуры в пара- и сегнетофазе при т = 1,33, А = 0,05, 6 0,04 эв. Сплошная кривая беспримесный кристалл, пунктирная с =O,l.

	ОБРАБОТКА ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ОСНОВАННАЯ НА ИХ ТЕКСТУРНЫХ СВОЙСТВАХ
	VORHERSAGE DER RAUCH GASS EITI GEN ANSATZBILDUNG IN FEUERRÄUMEN VON BRAUNKOHLEN-DAMPFERZEUGERN
	Bild 1.
	Bild 2.
	Bild 3.
	Bild 4.
	Bild 5.
	Bild 6.
	Untitled

	ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТНОЙ ФАЗЫ В СИСТЕМЕ «ДВУХФАЗНАЯ СТРУЯ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПОТОК»
	Рис. 1. Зависимость изменения f(p) от дифракционного параметра, (s=l4°.
	Рис. 2. Схема экспериментальной установки.
	Рис. 3. Схема оптической установки для измерения распределения {а) и скорости (б) дискретной фазы.
	Рис. 4. Профили потока массы дискретной фазы в поперечных сечениях струи при крупности примеси 16 (а), 32 (б) и 70 мкм (в). 1 —х 200 мм, 2 х = 400 мм, 3 х 600 мм.
	Рис. 5. Затухание потока массы дискретной фазы вдоль струи: dp = 16 (7), 32 (2) и 70 мкм (3).
	Рис. 6. Профили потока массы дискретной фазы в поперечном сечении х = 200 мм при вдуве струи с полидисперсной примесью.

	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЖЕКТИРОВАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ В СТРУКТУРЕ РЕАЛЬНОГО ДИОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ВРЕМЕН ЖИЗНИ В СИЛЬНО ЛЕГИРОВАННЫХ ОБЛАСТЯХ
	Untitled
	Рис. 1. Распределение интенсивности излучения и плотности токов вдоль образца. Рис. 3. Экспериментальная зависимость отношения граничных концентраций от плотности тока: P+=B-lQi6 '(/); 5 • 1017 '(2); 1,5-1018 (5); Юl9 см-3 (4).
	Рис. 2. Схема установки и конструкция исследуемого образца: Гт генератор тока, Гс генератор сигналов синхронизации, Д образец диода, О объектив, Щ щель, ФД фотодиод, У усилитель, Ос осциллограф, Л осветитель.
	Рис. 4. Теоретическая зависимость отношения граничных концентраций от плотности тока: xN+— = 10-8 (/); ю-9 (2); 10-ю (5); ТО-" сек -(4)_
	РИ’С. 5. Теоретическая зависимость отношения граничных концентраций от времени жизни электронов в Р+-эмиттере при tN'+ = 10“10 сек\ А экспе- V + риментальные точки. Ра = 5-1017 (/); 1,5* ШlB (2); 1019 см~* (3).
	Рис. 6. Зависимость эффективного времени жизни электронов в Р+-эмиттере от величины Ра: tw+=lo-10 (/); 5-10-'1 (2); Ю~10 сек (3).
	Рис. 7. Экспериментальные и теоретические распределения концентрации неосновных носителей заряда в полупроводниковой структуре.

	КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАЮЩЕГО ГРУНТА И ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ
	Рис. 1. Реализации температуры земной поверхности для тающего ( ) и нетающего ( ) грунтов.
	Рис. 2. Точная ( ) и приближенные ( ) передаточные функции: 1 —_п= 1, 2 п— 2, Т = o°, От = s°.
	Рис. 3. Приближенные корреляционные функции поверхностной температуры тающего грунта: 1 Т = ——s°, 2 Т= 5° (масштаб увеличен в 10 раз); От = s°, п= 1, п= 2, —.— я— 3. Точные значения дисперсии обозначены кружками.
	МИНИМАКСНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРА СДВИГА УСТОЙЧИВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТЕЙ ЭВМ
	Untitled

	Chapter
	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	На всех рисунках последовательные расположения стержней идут сверху вниз и нумерация стержней идет тоже сверху вниз. Скорости обозначены стрелками: одинарной О 32, ДВОЙНОЙ Ül3, тройной Не-
	The map of past light cones I~{x0) and I~{x') with one space dimension suppressed. Projections of intersections of I~{x0) and coordinate surfaces t= t& t= t' onto R 3, i. e., onto the coordinate surface t— tu
	Untitled
	Рис. 1.
	Рис. 2.
	Рис. 1. Зависимость температурьг Кюри от концентрации акцепторов (А = 0,1; б = 0,005 эв) при различных значениях г : 1,02 (У); 1,06—(2); U – {3).
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость сдвига точки Кюри от характеристического параметра теории t (А = 0,05; б = 0,04 эв) при различных концентрациях доноров: 0,1 (У); 0,2 (2); 0,3 (3); 0,4 {4). Рис. 2. Зависимость температуры Кюри от расстояния примесного уровня до потолка валентной зоны при концентрации доноров с = 0,2; Д = 0,05 эв, т = 1,1.
	Рис. 4. Зависимость низкосимметричного искажения решетки от температуры (т= 1,1, А = 0,05, 6 = 0,045 эв). Кривые 1 – беспримесный кристалл; 2 с = 0,01; 3 с = 0,1.
	Рис. 5. Зависимость частоты мягкой моды от температуры в пара- и сегнетофазе при т = 1,33, А = 0,05, 6 0,04 эв. Сплошная кривая беспримесный кристалл, пунктирная с =O,l.
	Bild 1.
	Bild 2.
	Bild 3.
	Bild 4.
	Bild 5.
	Bild 6.
	Рис. 1. Зависимость изменения f(p) от дифракционного параметра, (s=l4°.
	Рис. 2. Схема экспериментальной установки.
	Рис. 3. Схема оптической установки для измерения распределения {а) и скорости (б) дискретной фазы.
	Рис. 4. Профили потока массы дискретной фазы в поперечных сечениях струи при крупности примеси 16 (а), 32 (б) и 70 мкм (в). 1 —х 200 мм, 2 х = 400 мм, 3 х 600 мм.
	Рис. 5. Затухание потока массы дискретной фазы вдоль струи: dp = 16 (7), 32 (2) и 70 мкм (3).
	Рис. 6. Профили потока массы дискретной фазы в поперечном сечении х = 200 мм при вдуве струи с полидисперсной примесью.
	Untitled
	Рис. 1. Распределение интенсивности излучения и плотности токов вдоль образца. Рис. 3. Экспериментальная зависимость отношения граничных концентраций от плотности тока: P+=B-lQi6 '(/); 5 • 1017 '(2); 1,5-1018 (5); Юl9 см-3 (4).
	Рис. 2. Схема установки и конструкция исследуемого образца: Гт генератор тока, Гс генератор сигналов синхронизации, Д образец диода, О объектив, Щ щель, ФД фотодиод, У усилитель, Ос осциллограф, Л осветитель.
	Рис. 4. Теоретическая зависимость отношения граничных концентраций от плотности тока: xN+— = 10-8 (/); ю-9 (2); 10-ю (5); ТО-" сек -(4)_
	РИ’С. 5. Теоретическая зависимость отношения граничных концентраций от времени жизни электронов в Р+-эмиттере при tN'+ = 10“10 сек\ А экспе- V + риментальные точки. Ра = 5-1017 (/); 1,5* ШlB (2); 1019 см~* (3).
	Рис. 6. Зависимость эффективного времени жизни электронов в Р+-эмиттере от величины Ра: tw+=lo-10 (/); 5-10-'1 (2); Ю~10 сек (3).
	Рис. 7. Экспериментальные и теоретические распределения концентрации неосновных носителей заряда в полупроводниковой структуре.
	Рис. 1. Реализации температуры земной поверхности для тающего ( ) и нетающего ( ) грунтов.
	Рис. 2. Точная ( ) и приближенные ( ) передаточные функции: 1 —_п= 1, 2 п— 2, Т = o°, От = s°.
	Рис. 3. Приближенные корреляционные функции поверхностной температуры тающего грунта: 1 Т = ——s°, 2 Т= 5° (масштаб увеличен в 10 раз); От = s°, п= 1, п= 2, —.— я— 3. Точные значения дисперсии обозначены кружками.
	Untitled

	Tables
	Untitled




